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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la spéciﬁcatioh générique :
NF C 86-010 - janvier 1978

ute C 86-812/036

16 avril +979 19&|
eduion 2.

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur
Matériau du boitier

. Silicium

DIODE DE COMMUTATION
A AVALANCHE CONTROLEE

Numéro de type :

BAX 12

DESCRIPTION MECANIQUE
Reférences d'encombrement :
CEl 191-2 Code A 24 (DO-35 JEDEC)

Référence nationale : F 80
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APPLICATION ELECTRIQUE

Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE

Utllisation : COMMUTATION

NIVEAUX D’ASSURANCE

Polarité : Un anneau de couleur du cété de la cathode. DE QUALITE
Marquage : BAX 12 ou Code couleur PRO-ELECTRON (paragra- F et L
phe 2.5.2.2).
VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)
Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement | D
sauf indication contraire. tot max (mw)
Soo|
Températures et puissances
. . ) min — 55°C
4.1. — Températures ambiantes de fonctionnement : .. _. Tomb max  + 125 °C
min - B65°C
42 — T e e T
empératures de stockage 9 max 4+ 200°C
4.5.1. — Dissipation totale de puissance: ................ Piot max 500 mW "
4.52. — Température virtuelle de jonction (Tomp = 25 °C). T, max +200°C o ‘zoo
Tamb (°C)
Tensions et courants
4.3.1. — Tension inverse Vp  max: Qv
4.4. — Courant direct : T =25°C | max (Voir note) : 400 mA
4.42. — Courant direct de créte : Tamb = 25°C  lggy Max (Voir note) : 800 mA
4.42. — Courant direct de créte : t,=1s legy Max: 15A
4.4.2. — Courant direct de créte : t,=1us lpg mMax: 6A
4.43. — Energie de pointe répétitive en inverse Wpggy Max (T,; = 25 °C) 5md

Note. — Cette valeur doit &tre réduite de fagon a respecter la courbe de réduction de. puissance Pyt max.

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a la présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES .
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies
dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE a Tamb = 3¢
sauf indication
contraire min max Unité
Courant inverse(5.1) IRI VR = 90V 100 nA
(5.2) IR2 R = 90V 100 ua
T = °
amb 150 °¢c
Tension inverse de * Vv * I = 1 mA 120 175 v
(BR) R
claquage
Tension directe(5.3) * VF1 * IF = 400 mA 1,25 v .
* =
* VF2 IF 10 mA 0,75
%
¥V I = 0,84
3 F 50 mA
* =
* VF4 IF 100 mA 0,90
* =
* VFS IF 200 mA 1,0
Capacité (5.5) Ctot VR =0 f =1 MHz 35 pF
Temps de recou-(5.6) t I = 30 mA V=3V
- vrement inverse rr F R
RL =100
i = 3 mA 50 ns
rrl
i = 1 mA 60
rr2
Résistance - (5.9) R . °
thermique th(j-amb) 350 c/
* Impulsions : tp 300 us < 2% .
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CONDITIONS D'ESSAI ET EXIGENCES DE CONTROLE
GROUPE A
Lot par 1ot
Tous les essais sont non-destructifs (paragraphe 3.5.6 de CECC 50 000)
‘ CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
E N REFERENCE aT ' ©
ou © ¢ tamp = 2 °C LIMITES
ESSAY sauf indication
contraire Niveau! NP NDA
min [max | Unité (%)
F I 0,65
Sous-groupe Al L I 0,65
Examen visuel 4.2.1 : 4.2.1 Satisfaisant
EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SQUS-GRQUPE A2a
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement )
11 0,15 transistors
I1 0,25 diodes de redressement
a b
inop Jautred
F IT |0,1 0,65
Sous upe A2 b L IT (0,1 0,65
a/Défauts inopérants Note Note
b/Autres. défauts
I 4.3.4 vV, =9 v 100 | na
Rl {D.OOZ R
* v 4,3.4 *I_ = 1 mA 120 {175 v
(BR) {.'3.009 R
* V 4.3.4 * I_ = 400 mA 1,25] v
Fi {9.001 F
13 I 2,5
Sous-groupe A3 = 11 2.2
t 4.3.4 IF = 30 ma
rr D.004 Vo= 3 v
RL = 100
i =3 mA 50 ns
rrl
¥ Impulsions : tp = 300 us d < 2%
Note. - Défauts inopérants électriques : court—circﬁit, circuit ouvert
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